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Teilenummer GBL10
Hersteller GeneSiC Semiconductor
Beschreibung DIODE BRIDGE 1000V 4A GBL
Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Briicke-
= 1o (o] T
Teilstatus Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max) 1000V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If 1.1V @ 4A
Technologie Standard
Supplier Device-Gehause GBL
Serie -
Verpackung Bulk

Betriebstemperatur -55°C ~ 150°C (TJ)
Befestiungsat ThowghHole
Diodentyp SnglePhase
stwom-Sperecsrom@ v S0V
Cswom-Richt@o) B

GBL10 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GBL10-Datenblatter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GBL10 GeneSiC Semiconductor mit
Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstiitzung der Zahlung mit telegrafischer Uberweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ GBL10 E-Mail: Info@Y-IC.com
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GBL10-E3/45
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GPP 1PH 4A 1000V GBL

GBL10-E3/51

Vishay Semiconductor Diodes
Division

DIODE GPP 1PH 4A 1000V GBL

GBL10-E3/45

Vishay Semiconductor Diodes
Division

DIODE GPP 1PH 4A 1000V GBL

GBL08-M3/45

Vishay Semiconductor Diodes
Division

BRIDGE RECT 4A GPP 800V GBL

GBLO8S8HD2G

TSC (Taiwan Semiconductor)
BRIDGE RECT 1PHASE 800V 4A
GBL

*

GBL10-E3/51
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GPP 1PH 4A 1000V GBL

GBL08-M3/45
Electro-Films (EFI) / Vishay
BRIDGE RECT 4A GPP 800V GBL

GBL08-M3/51

Vishay Semiconductor Diodes
Division

BRIDGE RECT 4A GPP 800V GBL
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